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CLS100G

CALISMA PRENSIBI

Kapasitif seviye gostergesinin sensor probu, Sekil 1" de gosterildigi
gibi bir direng sensori olusturur. Ig elektrot 1 ve metal kap 3, bir koaksiyel Cx olusturur
ve bunun es deger devre prensibi Sekil 2'de gbsterilmistir.

|7
“T T ““ll 1 Cx =k1.h1 + k2.h2.H = h1 + h2.Cx = k1.h1 + k2(H+h1) = k2.H + (k1k2).h1
b T Bunlar arasinda h1, sivi seviye yuksekligi, h2, gaz fazi yiksekligidir.

Rg-Sarkan malzemeye esdeger

o k1 ve k2, kap yapisi ve ortamin dielektrik sabitleri sivi ve gaz ile ilgili sabitlerdir.

S 2ot k1.h2 sivi kismin olusturdugu koaksiyel direnctir.
rendpir e k2.h2 gaz kismi tarafindan olusturuldugu direngtir.

Bu nedenle sonda 1 ile kap 3 arasinda olusan koaksiyel direncin

Cx sivi seviyesini h1 ile dogrusal orantili oldugu gérulebilir (Clnki k1>k2).
Cx prob direncindeki degisikligi tespit ederek, sivi seviyesinin yukseklik
degisimi 6lgulebilir.

Aslinda direng sensorlerinde, ¢alisma sirasinda her zaman az miktarda

sarkan malzeme vardir ve sensoriin es deger devresi Sekil 2’de gosterilmistir.

Sarkan malzeme tarafindan uretilen kapasitans Cg ve direng Rg,

toplam ¢ikis Zx Uzerine bindirilirse sensoér, hatali sivi seviyesi dlglimiine neden olur.
Seviye gostergesinin sinyal islemcisi sarkan malzemenin sivi seviye 6lgUmu Gzerindeki
etkisini iyilestirmek i¢in radyo frekansi teknolojisini kullanir ve 6lgiim hassasiyeti,

hafif sarkan malzemeden 6nemli dlglide etkilenmez.

TEKNIK OZELLIKLER UYGULAMA ALANLARI

m Tak ve caligtir kullanim igin fabrikada énceden ayarlanan parametrelerle m Yiyecek, igecek, ilag, deterjan, yem, vb. gibi
sensdriin etkin sivi seviyesi kapasite degerinin dogrudan dlglilmesi cesitli endlstriyel islemlerde yaygin olarak kullanilir.
m Plriizsliz ve kararli élglimler igin ayarlanabilir soniim siiresine sahip ® Swvilar, katilar, bulamaglar, viskoz
dijital filtreleme programi (iletken veya iletken olamayan) malzemeler ve

buhar ve toz iceren zorlu kosullar icin uygundur.
B Daha hassas olgimler elde etmek icin uygun denetleme ve kalibrasyon igin

sifir noktasi ve aralik parametrelerinin ayri ayarlanabilmesi = Malzeme seviyesi gercek zamanli olarak izlenebilir
m Sivi ile temas eden pargalarda kullanilan PFA, PTFE (teflon) ve paslanmaz celik

(AISI 304-316L) malzemeler ile korozyona dayanikh yapi Tasma korumagiBligek ve dugii'seviye alamy

olarak da kullanilabilir.

B Cubuk tipinin uzatma uzunlugu 5 m’ye, kablo tipinin uzatma uzunlugu 25 m’ye
uzatilabilmesi 6zelligi B Pompa kontrolu veya limit tespiti yapilabilir.

m ki telli (4 - 20mA) déngii akim kaynag!, diisiik giig tiiketimi (maks.20mA) = Kurumaya kars! etkilidir ve pompa korumasi saglayabilir.

B Svi seviye vericisi olarak gesitli tanklar ve kaplar igin uygun 6lgim yapilmayan alan yok
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CG10 CG11

Ortam

Dielektrik sabiti 4°ten bilyiik lletken Ortam
Olciim Araligi
Max.4M(20-2000pF)

Malzeme

304 Paslanmaz Celik+Teflon Kaplama
Proses Baglantisi

1/2" PT, 1/2” PT Flanglar, DN25°den bagliyor
Proses Sicakligi

-40-200°C

Proses Basinci

-1-40BAR (-100-4000KPA)

Olgiim Hassasiyeti

+1%FS veya + 0.5pF

Sinyal Cikisi

4-20 mA/Hart (Opsiyonel)

Tepki Siiresi

<1ms (10...90%FS)

Sifir Noktasi Sicaklik Sapmasi
<£0.2% FS/ °C veya 0.1pF/°C
Koruma Sinifi

P67

Ortam

Dielektrik sabiti 4°ten bilyik iletken Ortam
Olciim Araligi
Max.4M(20-2000pF)

Malzeme

304 Paslanmaz Gelik

Proses Baglantisi

1/2” PT, 1/2” PT Flanglar, DN25°den bagliyor
Proses Sicakligi

-40-80°C

Proses Basinci

-1-40BAR (-100-4000KPA)

Olciim Hassasiyeti

+1%FS veya + 0.5pF

Sinyal Cikisi

4-20 mA/Hart (Opsiyonel)

Tepki Siiresi

<1ms (10...90%FS)

Sifir Noktasi Sicaklik Sapmasi
<+0.2% FS/ °C veya 0.1pF/°C
Koruma Sinifi

P67

CG12

Ortam

Dielektrik sabiti 4°ten bilyiik letken Ortam
Olciim Araligi
Max.4M(20-2000pF)

Malzeme

304 Paslanmaz Celik+Teflon Kaplama
Proses Baglantisi

1/2" PT, 1/2" PT Flanglar, DN25°den baslhyor
Proses Sicakligi

-40-200°C

Proses Basinci

-1-40BAR (-100-4000KPA)

Olciim Hassasiyeti

+1%FS veya + 0.5pF

Sinyal Cikisi

4-20 mA/Hart (Opsiyonel)

Tepki Siiresi

<1ms (10...90%FS)

Sifir Noktasi Sicaklik Sapmasi
<x0.2% FS/ °C veya 0.1pF/°C
Koruma Sinifi

P67

CG20

Ortam

Dielektrik sabiti 4°ten bilyiik lletken Ortam
Olgiim Aralig

Max.50M(20-2000pF)

Malzeme

304 Paslanmaz Celik Kablo + Teflon Kaplama
Proses Baglantisi

1" PT, 1 PTden Flanglar, DN 50den basliyor
Proses Sicakhgi

-40-80°C

Proses Basinci

-1-32BAR (-100-3200KPA)

Olciim Hassasiyeti

+1%FS veya + 0.5pF

Sinyal Cikisi

4-20 mA/Hart (Opsiyonel)

Tepki Siiresi

<1ms (10...90%FS)

Sifir Noktasi Sicaklik Sapmasi
<x0.2% FS/ °C veya 0.1pF/°C

Koruma Sinifi

IP67
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CG21 CG22

Ortam

Dielektrik sabiti 4°ten biiyiik lletken Ortam
Olgiim Aralign
Max.50M(20-2000pF)

Malzeme

304 Paslanmaz Celik Kablo

Proses Baglantisi

1”PT, 17 PTden Flanslar, DN 50den bagliyor
Proses Sicakhigi

-40-80°C

Proses Basinci

-1-32BAR (-100-3200KPA)

Olgiim Hassasiyeti

+1%FS veya + 0.5pF

Sinyal Cikisi

4-20 mA/Hart (Opsiyonel)

Tepki Siiresi

<1ms (10...90%FS)

Sifir Noktasi Sicaklik Sapmasi
<x0.2% FS/ °C veya 0.1pF/°C
Koruma Sinifi

IP67

Ortam

Dielektrik sabiti 4°ten biyiik lletken Ortam
Olgiim Araligi

Max.50M(20-2000pF)

Malzeme

304 Paslanmaz Celik Kablo + Teflon Kablo
Proses Baglantisi

1”PT, 1" PTden Flanglar, DN 50den basliyor
Proses Sicakhigi

-40-200°C

Proses Basinci

-1-40BAR (-100-4000KPA)

Olgiim Hassasiyeti

+1%FS veya + 0.5pF

Sinyal Cikigi

4-20 mA/Hart

Tepki Siiresi

<1ms (10..90%FS)

Sifir Noktasi Sicaklik Sapmasi
<0.2% FS/ °C veya 0.1pF/°C
Koruma Sinifi

|P67

Ortam

Dielektrik sabiti 4°ten bilyik iletken Ortam
Olgiim Arahgi
Max.4M(20-2000pF)

Malzeme

304 Paslanmaz + Teflon Kaplama
Proses Baglantisi

1" PT, 1" PTden Flanslar, DN 50den bagliyor
Proses Sicakligi

-40-80°C

Proses Basinci

-1-40BAR (-100-4000KPA)

Olgiim Hassasiyeti

+1%FS veya = 0.5pF

Sinyal Cikisi

4-20 mA/Hart (Opsiyonel)

Tepki Siiresi

<1ms (10...90%FS)

Sifir Noktasi Sicaklik Sapmasi
<0.2% FS/ °C veya 0.1pF/°C
Koruma Sinifi

P67

CG30 CG32

Ortam

Dielektrik sabiti 4°ten bilyik iletken Ortam
Olgiim Arahg:
Max.4M(20-2000pF)

Malzeme

304 Paslanmaz + Teflon Kaplama
Proses Baglantisi

1" PT, 1" PTden Flanglar , DN 50den basliyor
Proses Sicakligi

-40-200°C

Proses Basinci

-1-40BAR (-100-4000KPA)

Olgiim Hassasiyeti

+1%FS veya + 0.5pF

Sinyal Cikigi

4-20 mA/Hart (Opsiyonel)

Tepki Siiresi

<1ms (10..90%FS)

Sifir Noktasi Sicaklik Sapmasi
<x0.2% FS/ °C veya 0.1pF/°C
Koruma Sinifi

P67

CG40

Ortam

Dielekirik sabiti 4°ten biiyiik lletken Ortam
Olgiim Aralig
Max.50M(20-2000pF)

Malzeme

304 Paslanmaz Celik Kablo + Teflon Kablo
Proses Baglantisi

Flanslar DN 50den baslyor

Proses Sicakligi

-40-200°C

Proses Basinci

-1-40BAR (-100-4000KPA)

Olgiim Hassasiyeti

+£1%FS veya + 0.5pF

Sinyal Cikisi

4-20 mA/Hart (Opsiyonel)

Tepki Siiresi

<1ms (10..90%FS)

Sifir Noktasi Sicaklik Sapmasi
<+0.2% FS/ °C veya 0.1pF/°C
Koruma Sinifi

IP67
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URUN KODLAMA

CLS100G -/-/-/-/-/---/-]-

Besleme
1=8-30 VDC

Model Tipi
1=CG10
2=CG1M11
3=CG12
4 =CG20
5=CG21
6 =CG22
7 =CG30
8 =CG32
9=CG40

Elektrod Sayisi
1 = Tek Elektrod
2 = Gift Elektrod

Prob Malzemesi
H =1.4571 (AISI 316)

Cikis Sinyali
1=4-20mA| HART

Prob Boyu
30 =300 mm
50 = 500 mm
70 =700 mm
100 =1000 mm

izolasyon Malzemesi
0 = Yok

1=PTFE

2 = PVDF

Proses Baglantisi
1=1"

2=1"NPT

3 = Flans (Uriin modellerini inceleyiniz.)
5=1/2"

6 = 1/2” NPT (Uriin modellerini inceleyiniz.)




